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I. Fonn hagqinda malumat

Fonnin kodu: 00942

Fonnin novii: se¢cma

Tadris ili: 2025/2026
Tadris semestri: P2

Todris formasi: ayani

Fakiilto: Miihondislik
Qrup:

Tadris yiikii: 73 saat (30/30/15)
Kredit say: 7

II. Miisllim haggqinda malumat

Fonni tadris edon miiallim:

Kafedra: Miihandislik va tatbigi elmlor
E-mail iinvani:

Is telefonu:

Talabalar uciin gabul vaxtlar::

III. Fonnin tasviri. “Yarimkegirici cihazlar vo modellosmo” fonnindo {imumi
sokilda bark cisimlorin elektrik kegiriciliyina vo zona quruluguna gora tosnifati,
yargsmkeciricilorin  elektrik keciriciliyi, p-n ke¢idin yaranma mexanizmi,




yarimkecirici diodlar, ndvlori, xarakteristikalri, yarimkegirici diizlondirici diodlar,
onlarin xarakteristikalari, konstruksiyasi, parametrlori vo qosulma sxemlori,
bipolyar va sahs tranzistorlar, ndvlari vo qosulma sxemlori, giic elektron cihazlari,
onlarin xaraktersitikalari, parametrlori vo agar sxemlori, yarimkegiricilorin
fotoelektrik, optik xassolori, yarimkegirici fotoelektron vo optoelektron cihazlarin
novlori, xaraktersitikalari vo totbiqi, yarimkegirici cihazlarin modellosma tisullar1 vo
totbiqi proqram paketlori genis tohlil edilir.

IV. Fonnin maqsadi va vazifalari-“Yarimkecirici cihazlar vo modellosmo” fonninin
todrisi “Elektrik vo elektronika miihondisliy1” ixtisasi tizro tohsil alan tolobalar {iglin
nozordo tutulmusdur vo osas mogsadi asagidakilardir:
 Bork cisimlorin elektrik kegiriciliyino vo zona qurulusuna goro
tosniflogdirmok, p-n kecidin yaranma mexanizminin dyronilmasi;
* Yanmkegirici diodlarin i prinsipini, xarakteristikalarin1 yronmak va onlar
asasinda miixtalif elektron sxemlarin qurulmast;
* Yarimkegirici tristor, bipolyar vo unipolyar tranzistorlar oasasinda miixtolif
elektron sxemloarin islonmasi;
* Tadris boyunca talobalarin ayani olaraq yarimkegirici cihazlarla tanishg;
* Yarimkegirici strukturlarin hazirlanma texnologiyasinin dyronilmasi;
* Yarimkegirici cihazlarin modellosdirma tisullarinin dyronilmaosi.

V. Fonnin talim naticalori:

Bilmolidir:

e Yarimkecirici cihazlarin is prinsipini izah edan fiziki hadisalori. Emissiya
hadisalari vo yiikdasiyicilarin elektrik keciriciliyina tosiri mexanizmlorini;

e Yarimkecirici cihazlarin VAX-nin qurulmasini;

e Yarimkecirici cihazlar: stabilitron, varikap vo transiztorun névlori, is prinsipi
vo dovraya qosulma sxemlorini;

e Fotoelektron va optoelektron cithazlarin is prinsipini va totbiqini;

e Yarimkecirici cihazlarin hazirlanma texnologiyalarini;

e Yarimkegirici cihazlarin modellagsdirmo tisullarini.

Bacarmahdirlar:

e Yarimkecirici elementlor asasinda islok elektron sxemlorin qurulmas;

e Olgii cihazlar1 vasitosilo elementlorin  yoxlanilmasi, parametrlorinin
Olclilmaosi;

e Yarimkecirici cihazlarin miixtolif proqram paketlorindon istifado etmoklo
kompiiter modellogmaosini.

V1. Fonnin miihazirs mévzulari
Movzu 1: Giris. Boark cisimlorin elektrik keciriciliyina vo zona qurulusuna
gora tosnifati. Moxsusi vo asqarli yarimkegciricilor. Yarimkegiricilorin elektrik




keciriciliyi. Yarimkegiricilordo bas veron kontakt hadisolori. p-n ke¢id, metal-
yarimkegirici kontakti.

Movzu 2: p-n kecidin yaranma mexanizmi. Elektron—desik kecidi (p—n
kecid). p—n kegidlorin alinmasi vo novlari. p—n kecidin tarazliq hali. p—n ke¢idin diiz
vo oks gosulmasi. p—n keg¢idin VAX—1. p—n kecidin desilmosi. p—n kegidin tutum
xassolori. Homo vo heterokecidlor

Movzu 3. Yarmmkecirici diodlar, novlori, xarakteristikalri. YK diodlar
haqqinda iimumi molumat. Diizlondirici diodlar. Sottki diodlari. Stabilitron.
Varikap. Yiiksok tezlikli (YT) vo ifrat yiiksok tezlikli (IYT) diodlar: tunel diodu,
cevrilmis diod, Qann diodu, sel—ucus diodu. Yarimkecirici diodlarin isaralonmasi.

Movzu 4. Yarimkecirici diizlondirici diodlar, onlarin xarakteristikalari,
konstruksiyasi, parametrlori vo qosulma sxemlori. Yarimkecirici diizlondirici
dioodlar.Yarimkegirici diodlarin konstruksiyalar1.Y arimkecirici diizlondirici diodun
asas parametirlori vo VAX-s1. Yarimkecirici diizlondirici diodun qosulma sxemlari.

Movzu 5. Bipolyar tranzistorlar, novlari vo qosulma sxemlari. Bipolyar
tranzistorlarin qurulusu ve novlari. Bipolyar tranzistorlarin qosulma sxemlari.
Bipolyar tranzistorun is rejimlori. Bipolyar tranzistorlarin xarakteristika vo
parametrlori. Dreyfli vo dreyfsiz tranzistorlar. Yiiksok tezlikli (YT) va ifrat yiiksok
tezlikli (I'YT) tranzistorlar. Heterokegidli bipolyar tranzistorlar (HBT).

Movzu 6. Bipolyar tranzistorun riyazi modellori vo dinamik
xarakteristikalari. Bipolyar tranzistorun ekvivalent sxemlori. Bipolyar tranzistorun
riyazi modellori. Tranzistorun «h» parametrlori. Bipolyar tranzistorun dinamik
xarakteristikalari.

Movzu 7. Unipolyar tranzistorlar, novlori, xarakteristika vo parametrlori.
Unipolyar tranzistorlar, novla. Idaroedici p—n kegidli saho tranzistoru (saho
tranzistoru). Saho tranzistorlarinin xarakteristika vo parametrlori. Rozosi tocrid
olunmus sahs tranzistorlar1 (MDY tranzistorlar). Induksiyalanmis vo hazir kanalli
MDY tranzistorlar, xarakteristikalari. Saho tranzistorlarinin dinamik xarak-
teristikalar1. Yik alagali cihazlar

Movzu 8. Giic elektron cihazlari. Tiristorlar. Tiristorlar haqqinda iimumi
molumat. Dinistor, dinistorun 2 tranzistorlu ekvivalenti. Trinistor. Simmetrik
tiristor — simistor. Tiristorlarin dinamik xassoalori

Movzu 9. Giic elektron cihazlari. Giclii bipolyar, saha, torkibi vo razasi
tocrid olunmus bipolyar (RTBT) tranzistorlari. Giiclii bipolyar tranzistorlar.
Gliclii saha tranzistorlari. Torkibi tranzistorlar. Razasi tocrid olunmus bipolyar
tranzistor RTBT (Insulated-gate bipolar transistor IGBT). Statik induksiyali
tranzistor SIT (static induction transistor SIT). Giic inteqral sxemlari.

Movzu 10. Yarimkegiricilorin fotoelektrik vo optik xassalori. Yarimkegi-
ricilordo is1gin  udulma mexanizmlori. Yarimkegirici fotoelektron cihazlar.
Fotogobuledicilor. Yarimkecirici optoelektron cihazlar.

Movzu 11. Elektron acarlar. Yarimkegirici cihazlar asasinda elektron acar
sxemlori. Umumi molumat. Elektron acgarlarin osas xiisusiyyatlori. Bipolyar
tranzistorlu agar sxemi. MDY -tranzistorlu elektron acarlari. Komplementar agar.



Movzu 12. Yarmmkecirici cihazlarin vo giic elektronikasi qurgularinin
medelladirilmasi. Modellogdirmo  nadir?  Yarimkegirici  elektrik  enerji
ceviricilorinin ~ modellagdirilmasi {i¢lin totbiqi proqramlar paketi. Electronics
Workbench (EWB) paketi. DesignLab 8.0 paketi. OrCAD 9.2 — 10 paketi.

Movzu 13. Yarmmkecirici cihazlarin vo dovralorin modellosdirilmasindo
MATLAB + Simulink paketi. MATLAB proqrami pancarasinin instrumentlor
paneli poncorasi. Sim Power Systems paketinin kitabxanasi. Birfazal
diizlondiricinin modelininn qurulmasi.

Movzu 14. Yarmmkecirici cihazlarin vo dovralorin modellasdirilmoasindo
SimPowerSystems paketinin Power Electronics kitabxanasi. Diode bloku.
Diodun volt — amper xarakteristikasinin qurulmasi. Diod modelinin blok — sxemi.
Thyristor, Detailed Thyristor bloklari. Tiristorun VAX — min qurulmasi. GTO
blokunun sxemi.

Movzu 15. Yarmmkecirici cihazlarin vo dovralorin modellasdirilmoasinds
SimPowerSystems paketinin Power Electronics kitabxanasi: [IBT, IIBT/Diode,
MOSFET, Ideal Switch bloku.

VII. Prerekvizitlor
Fonnin todrisi liglin 6ncodon tadrisi zoruri olan fonn yoxdur.

VIII. Fonnin todris metodologivasi- Bu fonnin tadrisi prosesinde miihaziralorin

oxunmasi, interaktiv miizakiralorin aparilmasi, komanda soklindo layihoalorin icrasi,
kigik qruplarda is, isgiizar oyunlar, xiisusi niimunslorin (keys-stadilor) dyronilmasi
vo tohlili, esse yaxud sorbast islorin yazilmasi va test tapsiriglarin yerino yetirilmosi
kimi genis ¢esiddo tadris vo tolim lisullarindan istifads edilir.

IX. 9sas darslik vo adabiyyat

Isas ddabiyyat

1. AM. Pasayev, A.R. Hosonov, 1.9. Isgandorov, F.A. Abdurohimov. Elektron
Qurgularinin Ssaslari. Cild 1. Elektron qurgularinin element bazasi. Darslik,
Baki: MAA, 2014, - 313s.

2. 9.Valiyev, N.Soforov, E.Rzazads. Elektronika vo elektrotexnika. Baki. OYU
Nosriyyati, 2018, 204s.

3. R.T. Hiimbotov. Eelektronika I (elektron cihazlar) vo II (elektron qurgular) hisso.
Ali moktablor vo texnikumlar {liclin dors vasaiti, 2-ci nosr, Baki: Maarif, 2010,
284 s.

4. C. Snowden. Introduction to Semiconductor Device Modeling. World Scientific,
1998. — 238 p.

5. Tor A. Fjeldly, Trond Ytterdal, Michael S. Shur. Introduction to Device
Modeling and Circuit Simulation. Wiley, 1997 — 424 p. ISBN: 978-0-471-
15778-6

6. Olizado A.N., Namazov M.B., Aslanov M.S. Matlab totbiqi proqramlar paketi
vo simvollu riyaziyyat. Dars vosaiti. Baki, 2005, 280 s.



. Iskendorzado Z.9., Qasimov H.H., Mommodov L.V. Ceviricilor texnikasinin
osaslart. Diizlondiricilorin MATLAB + Simulink proqramlar paketi vo
Electronics Workbench proqrami asasinda modellosdirilmosi. Daors vosaiti —
Baki,«Tahsil» NPM, 2006, 128 soh

Olava adabiyyat
. A.M.JIebeneB. ®usnka MOTYNPOBOJIHUKOBBIX MpubopoB. M..OU3MATIIUT.
2008. — 488 c. ISBN 978-5-9221-0995-6.
. M.C.I1lyp. ®u3suka noxyrnpoBoIHUKOBBIX ITprbopoB: B 2 kH. / [lep ¢ anri. nox
pen. 0. JI. bunenko u B. JI. Buapo ; M. Ilyp ; [Ilep. : A. A. Kansda, A. T.
Jlazepcon, b. JI. Ditnensman]. - Mocksa : Mup, 1992.- 294 c.
. Yuan Taur, Tak.H.Ning, Fundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge
University Press.—2021. — 622 p. https://doi.org/10.1017/9781108847087
. B.G. Streetman, and S. K. Banerjee, “Solid State Electronic Devices”, 7th
edition, Pearson, 2014. — 624 p.
. S. M. Sze and K.Ng. Kwok, “Physics of Semiconductor Devices”, 3rd edition,
John Wiley&Sons, 2007.— 763 p. DOI:10.1002/0470068329
. D Vasileska, S.M. Goodnick, G Klimeck, "Computational Electronics:
Semiclassical and Quantum Device Modeling and Simulation," CRC Press, 2010.
— 782 p. https://doi.org/10.1201/b13776

X. Fonnin miithazirs matnlori

Fonn iizro biitiin miihaziro moatnlori vo togdimatlar, habelo zoruri mogsgolo

materiallari

elektron formatda Universitetin saytinda

bolmasinds (www.vu.aseu.az) yerlosdirilir.

XI. Movzularin mozmunu v tadris-tematik bolgiisii

“Virtual universitet”

Hofto

Movzularin adi

Movzunun Jsas
mazmunu

9dobiyyat

1

Giris. Bork cisimlorin elektrik

keciriciliyina vo zona
qurulusuna goro tosnifati.

Moxsusi vo asqarhi ya-
rimkegciricilor.  Yarim-
ke- ciricilorin elektrik
keciriciliyi. Y arimkegi-
ricilordo  bas  veron
kontakt hadisolori. p-n
kecid, metal-yarimkeci-
rici kontakti.

R.T. Hiimbatov.
Eelektronika I
(elektron cihaz-
lar) hisso.

p-n kecidin yaranma mexanizmi.
Elektron—desik ke¢idi (p—n

kecid).

p—n kecidlorin alinmasi
vo novlari. p—n kegidin
tarazliq  hali.  p-—n
ke¢idin diiz vo oks
gosulmasi. p—n keg¢idin
VAX—1. p—n kecidin

R.T. Hiimbatov.
Eelektronika I
(elektron cihaz-
lar) vo II (elek-
tron qurgular)
hissa.



https://doi.org/10.1201/b13776
http://www.vu.asеu.az/

desilmasi. p—n kecidin
tutum xassalori. Homo
vo heterokecidlor

Yarimkecirici diodlar, névlori,
xarakteristikalri

YK diodlar haqqinda
imumi molumat. Diiz-
londirici diodlar. Sottki
diodlari. Stabilitron.
Varikap. Yiiksok
tezlikli (YT) vo ifrat
yiiksok tezlikli (IYT)
diodlar: tunel diodu,
cevrilmis diod, Qann
diodu, sel-ucus diodu.
Yarimkecirici diodlarin
1sarolonmosi

A.M. Pasayev,
A.R. Hasonov,
.0. Isgoandarov,
F.A.
Abdurshimov.
Elektron
Qurgularinin
Osaslar1. Cild 1.
Elektron
qurgularinin
element bazasi

Yarimkecirici diizlondirici
diodlar, onlarin xarakteristika-
lar1, konstruksiyasi, parametrlori
vo gosulma sxemlori

Y arimkecirici diiz-
londirici diodlar. Ya-
rimkegirici  diodlarin
konstruksiyalari.Yarim
kecirici  diizlondirici
diodun osas  para-
metirlori vo VAX-s1.
Yarimkegirici  diizlon-
dirici diodun gosulma
sxemlori

A.M. Pasayev,
A.R. Hoasonov,
[.0. Isgondorov,
F.A.
Abdurshimov.
Elektron
Qurgularinin
Osaslari. Cild 1.
Elektron
qurgularinin
element bazasi

Bipolyar tranzistorlar, nodvlori
vo gosulma sxemlori

Bipolyar tranzistorlarin
qurulusu vo novlori.
Bipolyar tranzistorlarin
gosulma sxemlori.
Bipolyar tranzistorun is
rejimlori. Bipolyar
tranzistorlarin
xarakteristika Vo
parametrlori. Dreyfli vo
dreyfsiz tranzistorlar.
Yiiksok tezlikli (YT) va
ifrat  ylksok tezlikli
(IYT)  tranzistorlar.
Heteroke¢idli bipolyar
tranzistorlar (HBT).

R.T. Hiimbatov.
Eelektronika 1
(elektron cihaz-
lar) hisso.

Bipolyar tranzistorun riyazi
modellori va dinamik xarakteris-
tikalari.

Bipolyar tranzistorun
ekvivalent  sxemlori.
Bipolyar tranzistorun
riyazi modelloari.

R.T. Hiimbatov.
Eelektronika 1
(elektron cihaz-
lar) hisso.




Tranzistorun «h»
parametrlori. Bipolyar
tranzistorun  dinamik
xarakteristikalari.
7 | Unipolyar tranzistorlar, ndvlari, | Unipolyar tranzistorlar, [R.T. Hiimbatov.
xarakteristika vo parametrlori novla. Idaroedici p—n [Eelektronika I
kecidli saho tranzistoru |(elektron cihaz-
(saha tranzistoru). Saho [lar) hisse.
tranzistorlarinin
xarakteristika Vo
parametrlori.  Rozosi
tocrid olunmus saho
tranzistorlarn (MDY
tranzistorlar).
Induksiyalanmis Vo
hazir kanalli MDY
tranzistorlar, xarakte-
ristikalart. Saho tran-
zistorlarmin  dinamik
xarakteristikalari. Yiik
olagali cihazlar
8 | Giic elektron cihazlari. | Tiristorlar ~ hagqinda R.T. Hiimbotov.
Tiristorlar imumi molumat. [Eelektronika 1
Dinistor, dinistorun 2 ((elektron cihaz-
tranzistorlu ekvi- [lar) hisso.
valenti. Trinistor. Sim-
metrik  tiristor  —
simistor. Tiristorlarin
dinamik xassolori
9 | Giic elektron cihazlari. Giclii | Giiclii  bipolyar tran- |A.M. Pasayev,
bipolyar, saho, torkibi vo rozosi | zistorlar. Giiclii saho |A.R. Hasonov,
tocrid olunmus bipolyar (RTBT) | tranzistorlar1.  Torkibi [I.©. Isganderov,
tranzistorlari. tranzistorlar. ~ Rozosi [F.A.
tocrid olunmus bipol- |Abdurohimov.
yar tranzistor RTBT [Elektron
(Insulated-gate bipolar Qurgularinin
transistor IGBT). Statik ©saslar1. Cild 1.
induksiyali tranzistor [Elektron
SIT (static induction lqurgularinin
transistor SIT). Giic element bazasi
inteqral sxemlori
10 | Yarimkegiricilorin fotoelektrik | Yarimkegiricilordo R.T. Hiimbatov.

vo optik xassolori

is18in  udulma mexa-
nizmlori. Yarimkegirici
fotoelektron cihazlar.

Eelektronika 1
(elektron cihaz-

lar) hisso.




Fotogobuledicilor.
Y arimkegirici
optoelektron cihazlar.

11

Elektron acarlar. Yarimkecirici
cihazlar asasinda elektron acar
sxemlori

Umumi molumat. Elek-
tron agarlarin  osas
xilisusiyyatlori. Bi-
polyar tranzistorlu acar
sxemi. MDY -
tranzistorlu  elektron
acarlari.
Komplementar agar

R.T. Hiimbatov.
Eelektronika 1
(elektron cihaz-
lar) hisso.

12

Yarimkegirici cithazlarin vo giic
elektronikasi qurgularinin
medellodirilmasi.

Modellosdirma nodir?
Yarimkecirici elektrik
enerji  ceviricilorinin
modellosdirilmasi iigiin
totbiqi programlar
paketi. Electronics
Workbench  (EWB)
paketi. DesignLab 8.0
paketi. OrCAD 9.2 —
10 paketi.

Iskondarzado
/.9., Qasimov
H.H., Mommo-
dov L.V. Ceviri-
cilor texnikasi-
nin osaslari.
Diizlondiricilori
n MATLAB +
Simulink prog-
ramlar paketi vo
Electronics
'Workbench
programi  osa-
sinda modellos-
dirilmaosi.

13

MATLAB + Simulink paketi.

MATLAB  programi
pancarasinin  instru-
mentlor paneli panco-
rosi. Sim  Power
Systems paketinin
kitabxanasi. Birfazal
diizlondiricinin modeli-
ninn qurulmasi.

Olizado A.N.,,
Namazov M.B.,
Aslanov  M.S.
Matlab  totbiqi
programlar pa-
keti vo simvollu
riyaziyyat.

14

Sim Power Systems paketinin
Power Electronics kitabxanasi

Diode bloku. Diodun
volt-amper xarakteris-
tikasinin qurulmasi.
Diod modelinin blok-
sxemi. Thyristor, Deta-
iled Thyristor bloklari.
Tiristorun VAX — i
qurulmasi. GTO bloku-
nun sxemi

Olizado A.N.,,
Namazov M.B.,
Aslanov  M.S.
Matlab  totbiqi
programlar pa-
keti vo simvollu
riyaziyyat.

15

Sim Power Systems paketinin
Power Electronics kitabxanasi

IiBT, [iBT/Diode,

MOSFET, ideal Switch

Iskondorzado

7.9., Qasimov




bloku

H.H., Mommo-
dov L.V. Ceviri-
cilor texnikasi-
nin osaslari.
Diizlandiricilori
n MATLAB +
Simulink prog-
ramlar paketi vo
Electronics

'Workbench

programi  osa-
sinda modellos-

dirilmaosi.
Yekun imtahan
XI. Fonnin laboratoriya movzulari va tadris-tematik bolgiisii

Ne Movzularin adi Saat

1 | Yarimkegirici diodlarin toadqiqi 2s

2 | Yarnimkegirici stabilitronlarin tadqiqi 2s

3 | Laboratoriya isinin davami 2s

4 | Bipolyar tranzistorlarin tadqiqi 2s

5 | Saho tranzistorlarinin todqiqi 2s

6 | Laboratoriya isinin davami 2s

7 | Bipolyar tranzistorlu giiclondirici kaskadin tadqiqi 2s

8 | Laboratoriya islorinin yekunu Is

XII. Seminar-masgalalor
H:ft Movzularin adi Saat

1 | Giris. Bark cisimlorin elektrik kegiriciliyina gors tosnifati, zona |  2s
quruluslari

2 | Yarimkegiricilor. Yarimkegiricilords yiikdasiyicilar. Yarimkegiri- | 2s
cilorin elektrik kegiriciliyi. Yiikdastyicilarin diffuziyas:.

3 | p-n kegid. p-n kegidlordo potensial ¢opar. p-n kecidlords elektrik | 2s
sahosinin vo potensialin yayilmasi. Yarimkegiricilorin zona
qurulusu.

4 | p-n kecidlordo coroyan siddoti. Qeyri-osas ylkdasiyicilarin | 2s
injeksiyasi. Yarimkegirici diod. Ideal diod.

S5 |Diodun volt-amper xarakteristikasi. p-n kecgidlordo desilmo | 2s

zamani tunel mexanizmi.




6 | Yarimkegirici cihazlar. Stabilitron. Varikap. Onlarin is prinsipi, | 2s
xarakteristikalar1 va tatbiqi

7 | Diodlarin tatbiqi. Yarimkegirici diizlondirici diodlarin, 2s
parametrlori, xarakteristikalari, qosulma sxemlori

8 | Tranzistor. Tranzistorun qurulusu, yiik vo potensiallarin paylan- 2s
masi. Tranzistorun aktiv rejimi.

9 | Bipolyar tranzistorlar. Qosulma sxemlori vo is rejimlori. Umumi | 2s
bazali sxemin volt-amper xarakteristikasi.

10 | Umumi emitterli sxem, giris va ¢ixis VAX-1 toplusu. Tranzistor | 2s

dordqiitblii kimi
11 | Saho tranzistoru. Saho tranzistorunun strukturu vo is prinsipi. 2s
12 | Giic elektron cihazlari, onlarin novlori vo xaraktersitikalari 2s
13 | Yarimkegirici fotoelektron vo optoelektron cihazlar. Fotogobul- 2s
edicilor.
14 | Yarimkegirici cihazlarin medellodirilmaosi. 2s
15 | Yarimkegirici cihazlarin medellodirilmoasinds totbiqi program 2s
paketlori.

XIII. Fonn iizra kurs isi
Bu fonn {izrs kurs is1 nazards tutulmayib.

XIV. imtahan suallari

XV. Fonn uzrs givmatlondirms

Fonn tizrs krediti toplamagq ti¢iin lazimi 100 balin toplanmasi agsagidaki kimi olacagq.
50 bal — imtahana qadar
o ciimlodan:
10 bal — laboratoriya
10 bal — moasgolo
30 bal — araliq imtahandan toplanilacaq ballardir.
50 bal — imtahanda toplanilacaq.
Imtahan test iisulu ilo vo ya yazili sokildo kegirilocokdir. Test 50 sualdan ibarot
olacaqdir. Har bir sual bir baldir. Sshv cavablanan suallar, diizgiin cavablanan
suallarin ballarini silmir.
Qeyd:
Imtahanda minimum 17 bal toplanmasa, imtahana qodor yigilan ballar
toplanilmayacagq.
Imtahan vo imtahana qador toplanan ballar comlonir vo yekun miqdar1 asagidaki
kimi qiymotlondirilir:
A- «Olay -91-100
B- «Cox yaxsi» - 81-90



C- «Yaxsw» - 71-80

D - «Kafi» -61-70

E - «Qonaotboxs» - 51-60

F - «Qeyri-kafi» - 51 baldan asag1
Mbanbalar:

Sillabusun mozmunu va strukturu ilo bagl toklif olunan bu sonodin hazirlanmasi
zamani asagidaki monbalardan istifads olunmusdur:

1.

2.

3.

6.

7.

8.

Qazi Univerisiteti

https://avesis.gazi.edu.tr

Orta Dogu Texniki Universiteti (METU))
https://sis.metu.edu.tr/main.php

Istanbul Texniki Universiteti (ITU)
https://web.itu.edu.tr/yeltenm/Syllabi/EHB_211E_Fall _2015.pdf

. Ostim Technical University, Ankara

file:///C:/Users/nesimi/Downloads/Syllabus EEE%20201.pdf

. Department of Electrical and Computer Engineering The University of

Texas
https://digitalmeasures.utep.edu/ai/sergioc/schteach/SyllabusV3 EE2350Sec
t001 Fall 2016-1.pdf

Ted University

https://www.tedu.edu.tr/sites/default/files/f16_syllabus ee201 1.pdf

Bursa Uludag Universitesi
http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Ders/IndexENG/715492

University Of Californiya

file:///C:/Users/nesimi/Downloads/S12ENG65-Syllabus.pdf



https://sis.metu.edu.tr/main.php
https://web.itu.edu.tr/yeltenm/Syllabi/EHB_211E_Fall_2015.pdf
file:///C:/Users/nesimi/Downloads/Syllabus_EEE%20201.pdf
https://digitalmeasures.utep.edu/ai/sergioc/schteach/SyllabusV3_EE2350Sect001_Fall_2016-1.pdf
https://digitalmeasures.utep.edu/ai/sergioc/schteach/SyllabusV3_EE2350Sect001_Fall_2016-1.pdf
https://www.tedu.edu.tr/sites/default/files/f16_syllabus_ee201_1.pdf
http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Ders/IndexENG/715492
file:///C:/Users/nesimi/Downloads/S12ENG65-Syllabus.pdf

